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1. Feladat

Ismertesse a pozitivan visszacsatolt komparattaigpitett monostabil multivibrator tkodését
(kapcsolasi rajz, a kondenzatoron méshet idéfliggvénye, a kimeneten mérigel
idéfuggvénye, a kimeneti impulzusictrtéke)!
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2. Feladat +U=12V

A tranzisztor adataiA=a=1, leo = 3 mA.. R c
Hatarozza meg az alabbi kigjel6sito jellemziket: 2k - !
a) Wi /Ue="?,haCi > 0ésCr— . Ube Re | ug
b.) Milyen tipusu és milyen értékuy; / upe 2k l
feszlltségdisités hatarfrekvencigja, ha, = 10uF R,
és Co — .. 1k C
c.) Milyen tipusu és milyen értékuyi / Une Rs Ij_
feszlltségdisités hatarfrekvenciaja, &y — o« és 1K
C>=10pF . Ur=-12V

d.) Rajzolja le a feszlltségdmités abszolut értékének téréspontos Bode diagrangflegzetes
adatok feltintetésével, ha l&a — o és C> = 10puF!
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3. Feladat
RiI=Ri=2kQ, R=Rs=4kQ, Rz3=5kQ

a.) Mekkora a fesziiltségamités Uii/ Upe), €S a bemen
ellenallas, ha a fiveleti efsito idealis A = )?

b.) Mekkora a mveleti eBsits bemeneti offset
feszlltsége, ha a kimeneti hibafeszlltség abszolat
értéeke 24 mVUpe = 0, A= 0 )?

c.) Mekkora azAf hurok efsités, ha a fveleti eBsito
differencidlis ebsitése A = 300 ?

d.) Mekkora a fesziiltség &sités Uk / Ure), ha a niveleti
erssits differencidlis efsitéseA = 300 ?
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4. Feladat
T1=T2: p-csatornas névekményes MOS FET
Uy —Up
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Munkaponti aramokso = lpgz = 1mA

T3: n-csatornas névekményes MOS FET
2
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Munkaponti aranhses = 1mA

R=8k) R=5k), R=2kQ, R =16, U,=-16/
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a.) Az adott munkaponti &ramokhoz hatarozza megg#fesziltségek értékét!
b.) Az adott munkaponti &ramokhoz hatarozza tdedapfeszultség értékét!
c.) Ellenérizze, hogy T3 tranzisztor munkapontja az elzarddkziti tartomanyban van!

d.) Hatarozza meg az @it Ao differencialis efisités érékét!

Megoldas:
2 2
Uy, —U Uy —4
a.) MunkapontiUser = Use2 = 0, I po1 ~ I Doo(%j = {%} =1 USGOl =6V
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b) Uy :USIBO1+R2(ID01+ID01):+16/' aIatét ", felett
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c)  Upge=Uy-Up, -l D03(Ra + Rt) =14/ ," i :]Doo(@j
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Az ebsitot két fokozatra bonthatjuk: diff. &sits (T1 és T2) majd FS ésits (T3):
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5. Feladat

Az aramkor adatai: +Un
R=18,81Q, R=5k2, Ry=10 k), R Coo
Un=10V, Up=-5V Ry
A tranzisztor adatai: ¢ﬂ 'T] lum
Ueeo = 0,6 V, leo = 0.5 mA,B =3 = 99. o | @ R
Hatarozza meg az alabbi ki§jelssit jellemzket! R
-Ue

ukl o)

a)R.=? b)R;=?c)
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d.) Mekkora a telepekibfelvett dsszteljesitmeény, ha a kimeneten 0,5 \6zxausz jel van?

Megoldas:

rd—U——SZ) a= B
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a)p=99, R,=(1+p)r, + RxR)=10004002=400kQ

b) =99, R, =Rx(r, +(-a)R,)=188x(0052+ 001[10) = 015%Q

oo Us_ R [ RxR -
c.) =99, , ., Rg"'Rbe{(rd"'RxRt)j 0966

d.) A tranzisztor ,,A” osztélyban rikddik (mindig normal aktiv tartomanyban van), ezt
aramainak atlaga egyérh munkaponti aramokkal.

P=P,+P, =U_ig(t)+U,i.(t)=U,l, +U,Al ., =100099[0D5+50,5= 745mW




